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           Построение надежных MESH-сетей на базе трансиверов DRF7020M13x для промышленной автоматизации
           Специально для построения разветвленных сетей беспроводной промышленной автоматизации с MESH-структурой мы рекомендуем использовать модули приемопередатчиков DRF7020M13N и концентраторов DRF7020M13C торговой марки DORJI.

Встроенный в них сетевой MNET-протокол адаптирован для построения надежных...Подробне... далее...

        

        
           Усилитель звуковой частоты NCP2824 компании ON Semiconductor
               Компания ON Semiconductor представила усилитель звуковой частоты класса D NCP2824, обеспечивающий выходную мощность 2.4 Вт при сопротивлении нагрузки 4 Ом и напряжении питания 5 В. При том же напряжении питания усилитель способен выдать 1.2 Вт при сопротивлении нагрузки 8 Ом. Компонент поставляется в корпусе с 9 ... далее...

        

        
           GaN несогласованный транзистор компании RF Micro Devices
               Компания RF Micro Devices, ведущий разработчик и изготовитель радиочастотных компонентов и полупроводников, представила 75 Вт нитрид галлиевый (GaN) несогласованный транзистор RF3932, имеющий высокий КПД и превосходящий по характеристикам транзисторы, выполненные по арсенид галлиевой (GaAs) и кремниевой техн�... далее...
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